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Doba trvani: 300 minut

Vyslednd zndamka: stanovena na zakladé poctu dosazenych bodt

Maximalni pocet: 100 bodu

Prakticka maturitni zkouska je hodnocena podle téchto kritérii:

spravné zachazeni s laboratornimi pomdckami a pfistroji
spravné zapojeni méficich obvodU a pFipravki
samostatné reseni ukoll
spravné zvoleni pracovniho postupu nebo metody pfi feseni ukolu
funkénost elektrického zapojeni ¢i programu
schopnost aplikace védomosti a dovednosti pii praci
dodrZovani pravidel bezpecnosti prace
prace s manudly, katalogy a jinymi priruckami
Uplnost feseného ukolu
casové zvladnuti prace
kvalita vypracovaného protokolu, dokumentace
= pouzivani spravné odborné terminologie
= odborné a jazykoveé spravné vyjadfovani
= prace s rovnicemi, veli¢inami, jednotkami a jejich uplatnéni pfi vypoctech
= vyhodnoceni a zpracovani vysledkd grafickymi metodami
= Uplnost vypracovaného protokolu

presnost a spravnost vysledkl prace s vyvozenim zavérQ a interpretace vysledki

Zak vykona praktickou maturitni zkougku z odbornych pfedmét(i Gspésné v pfipadé, 7e dosdhne alespon
minimalniho poctu bod (tj. 40 bod(). Pokud tomu tak neni, zkouska je hodnocena nedostatecné a zak

zkousku opakuje.

Hodnotici tabulka:

Celkovy pocet bodl Vysledna klasifikace
85-100 vyborny
70-84 chvalitebny
55-69 dobry
40-54 dostatecny
0-39 nedostatecny
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PMZ

1. Elektrotechnicka méreni

Méfeni odporu, kapacity kondenzatord, vlastni indukcénosti
Méreni V-A charakteristik polovodi¢ovych diod

Méreni transformatoru

<

éreni R, L, C obvod(

<

éreni charakteristik operacniho zesilovace

<

éreni charakteristik kmitoctové zavislych obvod(

<

éreni charakteristik rezonancnich obvodd

Méreni na sitovém zdroji

<

éreni na integrovaném obvodu 555

Méreni kmitoCtové charakteristiky Wienova ¢lanku

Méreni V-A charakteristiky bipolarniho tranzistoru PNP, NPN
Méreni V-A charakteristiky unipolarniho tranzistoru JFET, MOSFET

Méreni pfenosovych charakteristik nizkofrekvencniho zesilovace

2. Elektronické pocitace

programovani MCU ATmega32

o ovladani LED a RGB diod
ovladani tlacitek
generovani ténu z reproduktoru
ovladani krokového motorku
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zobrazeni informaci na LCD display
o prace v SW Microchip Studio

realizace Cislicovych obvod( pomoci hradlového pole na desce NEXYS 3
o minimalizace logické funkce s vyuZitim Booleovy algebry a Karnaughovy mapy

o realizace kombinacnich a sekvencnich logickych obvodi
o zadani poZadované funkce schematicky nebo v jazyce VHDL
o prace v SW Xilinx

3. Automatizace

Programovatelné relé Siemens LOGO!
o fizeni dopravniku s lisem
ovladani RGB LED pasku
ovladani modelu automatické pracky
ovladani modelu hydraulické posuvové jednotky
ovladani vytahu
ovladani svétel automobilu
realizace prevodniku kodu
prace v SW Siemens LOGO! Soft

o O O O O O O



